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摘要(译)

通过改变静电放电保护电路的连接结构来减小静电放电（ESD）保护电
路的宽度和长度。 ESD保护电路包括设置在信号线中的奇数信号线和与
奇数信号线相邻的偶数信号线之间的多个栅极电极;源/漏电极对，每个设
置在所述栅电极中的相应一个上以形成多个晶体管;以及与所述源/漏电极
对平行的连接节点，每个连接节点与所述源/漏电极对中的相应一个相邻
并且在所述栅电极中的相应一个上，其中每个所述连接节点直接连接到
所述源/漏极电极对和通过接触部分形成在源极/漏极电极下方的栅极电
极。
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